


















































专利名称(译) 用于有机发光二极管发光层的化合物

公开(公告)号 US8586205 公开(公告)日 2013-11-19

申请号 US12/883018 申请日 2010-09-15

[标]申请(专利权)人(译) 日东电工株式会社

申请(专利权)人(译) 日东电工株式会社

当前申请(专利权)人(译) 日东电工株式会社

[标]发明人 ZHENG SHIJUN
SISK DAVID T
HARDING BRETT T
CAYAS JENSEN
LI SHENG
MOCHIZUKI AMANE
CHAE HYUNSIK
KHAN SAZZADUR RAHMAN
MA LIPING
BOTTGER REBECCA

发明人 ZHENG, SHIJUN
SISK, DAVID T.
HARDING, BRETT T.
CAYAS, JENSEN
LI, SHENG
MOCHIZUKI, AMANE
CHAE, HYUNSIK
KHAN, SAZZADUR RAHMAN
MA, LIPING
BOTTGER, REBECCA

IPC分类号 H01L51/54

CPC分类号 C07D403/10 C07D403/14 C07D413/10 C07D413/14 C07D417/14

审查员(译) CLARK，GREGORY

优先权 61/242897 2009-09-16 US

其他公开文献 US20110062386A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本文公开了由下式表示的化合物： 其中Ar1，Cb，Ph1，Het1和A在本文中描述。还公开了与其相关的组合物和发光装置。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/40495be0-ea87-45e7-8902-9ab4e7d36cc7
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/043088189/publication/US8586205B2?q=US8586205B2
http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=8586205.PN.&OS=PN/8586205&RS=PN/8586205



